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摘要(译)

本发明涉及通式1的碱金属喹啉的单步制备 其中 M =锂，钠或钾; R = H，烷基（C1-C6），烷氧基，芳基，芳氧基，氨基，酰氨基
或卤素（Cl，F，Br，I） 它是金属与8-羟基喹啉直接反应的取代或未取代的。取代的8-羟基喹啉任选地在2,5或7位具有至少一个选
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自烷基，烷氧基，芳基，芳氧基，氨基，酰氨基的取代基。卤素取代的8-羟基喹啉盐也可由此方法制备，产率为90-95％，来自极
性溶剂如乙腈。这些配合物可用作有机电子器件中的发光和电子注入材
料。这些材料在电子传输材料中的掺杂也改善了它们的电子迁移率。


